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 グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド等の機能性原子薄膜は、その特徴的な構造よ

り極めて大きな比表面積を有し、感受性の高いセンサー材料である。特に、単層において

も半導体特性を保持している遷移金属ダイカルコゲナイド半導体材料は、FET型センサー

において、その検出面を大きく取れるチャネル材料として期待されている。本報告では、

代表的な遷移金属ダイカルコゲナイドである 2 硫化モリブデン（MoS2）の単結晶ナノシ

ートをチャネルして用いたバックゲート型 FET デバイスを作製し、光や各種物質に対す

る電気的な応答について調べて、センサーデバイスとしての可能性を検討した結果を報告

する。 
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図 MoS2をセンシングチャネルとしたバックゲート型 FETセンサーの各種応答試

行例。(a) アルコールセンサー。(b) 味覚センサー。(c) 光センサー。 


